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Uktad do tfumienia oscylacji na wierzci:otku impulsu modulujgcego

Przedmiotem wynalazku jest sposéb ttumienia oscylacji na wierzchotku impulsu modulujacego powstaja-
cych w czasie modulacji mikrofalowych lamp wzmacniajacych typu M, np. amplitronu, przy pomocy modulatora
typu liniowego z impulsowym transformatorem wyjsciowym, stosowanych gtéwnie w radiolokacyjnych urzgdze-
niach nadawczych.

Wierzchotek impulsu modulujacego mikrofalowy lampe wzmacniajaca powinien byé maksymalnie phaski,
bez oscylacji powodujgcych powstawanie znieksztatceii fazowych wzmacnianego sygnatu. Do osiagnigcia tego
stosuje si¢ do generacji impulséw modulujacych modulatory typu lampowego, znacznie bardziej skomplikowane
i kosztowne od modulatoréw liniowych, uktady obcinania wierzchotka impulsu lub dazy si¢ do mozliwie maksy-
malnego zmniejszenia czasu trwania oscylacji na wierzchotku impulsu przez wykonanie transformatora impulso-
wego o bardzo matych parametrach szkodliwych co nie zawsze jest mozliwe do realizaciji.

Celem wynalazku jest stworzenie dostatecznie skutecznego i jednoczesnie prostego uktadu do eliminacji
oscylacji na wierzchotku impulsu modulujacego mikrofalowa lampe wzmacniajacg przy pomocy m.odulatora
liniowego z transformatorem wyjsciowym. Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie uktadu, w ktérym
sttumienie oscylacji na wierzchotku impulsu pradu uzyskuje sig¢ przez wtaczenie szeregowo pomigdzy wyijscie
transformatora impulsowego a katod¢ mikrofalowej lampy wzmacniajacej rezystora zabocznikowanego dlawi-
kiem, przy czym wartos¢ indukcyjnosci dfawika jest co najmniej kilkakrotnie wigksza od indukcyjnosci roztado-
wania pojemnosci wtasnej transformatora impulsowego, lecz mniejsza od jego indukcyjnosci rozproszenia, a
warto$¢ rezystancji rezystora jest w przyblizeniu rowna pierwiastkowi stopnia drugiego wartoéci numerycznej
stosunku wartosci indukcyjnosci roztadowania transformatora impulsowego do wartosci jego pojemnosci wtas-
nej, tak aby uzyskac¢ ttumienie w przyblizeniu krytyczne obwodu wzbudzenia si¢ impulsu pradu w lampie
mikrofalowe;.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania pokazanym na rysunku, na ktérym
uwidoczniony jest modulator liniowy 1 z impulsowym transformatorem wyjsciowym 2 oraz wigczonym pomie-
dzy wyjécie transformatora impulsowego 2 a katode § mikrofalowej lampy wzmacniajacej 6 rezystora 3 zabocz-
nikowanego dtawikiem 4, przy czym wartosé indukcyjnosci dtawika 4 jest co najmniej kilkakrotnie wigksza od
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indukcyjnosci roztadowania pojemnosci wiasnej transformatora impulsowego 2 lecz mniejsza od jego indukcyj-
nosci rozproszenia, a warto$¢ rezystancji rezystora 3 jest w przybliZeniu réwna pierwiastkowi stopnia drugiego
wartosci numerycznej stosunku wartosci indukcyjnosci roztadowania transformatora impulsowego 2 do wartosci
jego pojemnosci wlasnej, tak aby uzyskac ttumienie w przyblizeniu krytyczne obwodu wzbudzenia si¢ impulsu
pradu w lampie mikrofalowej 6.

Zastrzezenie patentowe

Uktad do ttumienia oscylacji na wierzchotku impulsu modulujacego powstajacych w czasie modulacji
mikrofalowych lamp wzmacniajacych typu M przy pomocy modulatora typu liniowego z impulsowym transfor-
matorem wyjsciowym, znamienny tym, Ze stlumienie oscylacji na wierzchotku impulsu uzyskuje si¢ przez
wlaczenie szeregowo pomigdzy wyjécie transformatora impulsowego (2) a katode (5) mikrofalowej lampy
wzmacniajacej (6) rezystora (3) zabocznikowanego dtawikiem (4), przy czym wartodé¢ indukcyjnosci diawika (4)
jest co najmniej kilkakrotnie wigksza od indukcyjnosci roztadowania pojemnosci wiasnej transformatora impul-
sowego (2) lecz mniejsza od jego indukcyjnosci rozproszenia, a warto$¢ rezystancji rezystora (3) jest w przyblize-
niu réwna pierwiastkowi stopnia drugiego wartosci numerycznej stosunku wartosci indukcyjnosci roztadowania
transformatora impulsowego (2) do wartosci jego pojemnosci wtasnej, tak aby uzyska¢ ttumienie w priybliieniu
krytyczne obwodu wzbudzenia si¢ impulsu pradu w lampie mikrofalowej (6).
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